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Telefunken Diode BYT56J

Datasheet

BYT b6.

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schnelle Glaichrichter und Schalter

Basonders Mearkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht @ Niedriger Sperrstrom
@ Hermetisch dichtes Gehduse ® Soft-recovery-Verhalten

Abmessungen in mm
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

Sinterglasgehiuse
S0D 64
Gewicht max. 1,0 g

BYT 56 A Uy =Unam W
BYTEGEB U =Usrm 100 W
BYTS6D U =u 200 v
BYT 56 G U= U 400 W
BYT GG J Up=Uppm G600 '
BYTS6K Up =Uspm 800 W
BYT 56 M U = Uy 1000 v
Surge forward current
i‘p =10 ms st“ 3
DurchlaBstrom, Mittebwert Fig. 2, 4 i, A
I=10mm, T, =25%C Fig. 3 Iy A
Sperrschichttemperatur T 175 o
Lagerungstemperaturbereich Tn-: —-B85...+ 175 oC
Maximale Wirmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
=25 mm, T, =konstant Fig. 1 A, . KW
auf Leiterplatte im Raster 37.5 mm Fig. 2 A, KW
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BYT 56.

Kenngrifien Min. Typ. Max.
TI = 26 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
=3A e 1.4 W
Sperrstram
Ve =Yaam I -1 1.
Up = Upgyy T,=160°C Iy 150 A
Ruckwirtserholzeit
L,=05A 1 =14 =025A4 t, 100 ns
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BYT 56.
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